
Bandverbiegung durch Ladungsträgerdiffusion 

Fig-FK- 5.5 (aus S. Hunklinger) 
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Ladungsträgerkonzentration im pn Übergang 

Fig-FK- 5.6 (aus S. Hunklinger) 

Majoritätsladungsträger:   e- in n-Gebiet bzw. L+ in p-Gebiet,  nn pp 

Minoritätsladungsträger:   e- in p-Gebiet bzw. L+ in n-Gebiet,  np pn 
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pn-Übergang: Ladungsdichte, E-Feld und Potential  

Fig-FK- 5.7 (aus S. Hunklinger) 
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pn-Übergang beim Anlegen einer äußeren Spannung  

Fig-FK- 5.8 (aus S. Hunklinger) 



Dioden-Kennlinie (pn Übergang) 

Fig-FK- 5.9 

(aus S. Hunklinger) 


